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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДО-
ТЕЛЬНЫХ МЕМБРАННЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Рассмотрено информативное преобразование регистрирую-
щих твердотельных структур на основе мембран, исполь-
зуемых в датчиках механических величин (давления, силы).
Процесс создания, преобразования, получения и накопления
информации с помощью регистрирующих твердотельных
структур формализован и представлен в виде шести этапов.
Исследованы отдельные этапы информативного преобразо-
вания типичных регистрирующих твердотельных структур
на основе мембран. На примере конструкции датчика давле-
ния показано решение задачи восстановления информации с
использованием законов деградации и обновления.

Technological Peculiarities of Solid-State Sensors Based on Membra-
nes / V.A. Vasiliev // Vestnik MGTU. Priborostroenie. 2002. № 4.
P. 97–108.

Data transformation is considered for registering solid-state structures
based on membranes and applied in sensors of mechanical properties
(pressure, temperature). The process of data creation, transformation,
retrieval and accumulation using the registering solid-state structures is
formalized and divided in six stages. The stages are examined individually.
Solving the problem of the data restoration with the use of laws of
degradation and updating is illustrated by example of the pressure
transducer construction. Refs.12. Figs.11.
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